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摘要(译)

本发明属于硅基微显示器件技术领域，特别是涉及一种帧存储像素电路
结构。包括：第一晶体管M1、，第二晶体管M2、第三晶体管M3、第四
晶体管M4、第五晶体管M5、预存储电容C1、像素电容C2，在像素电压
保持期间，第四晶体管与像素电容之间是断开的，第四晶体管的关态漏
电流对像素电压的影响被第五晶体管隔离，因而提高了像素电压保持
率。第四晶体管采用PMOS晶体管，第三晶体管采用NMOS晶体管，复
合信号取代电源开关信号和放电信号，从而使本发明的电路走线简化。
电压保持期间的像素电压波动受到与液晶像素电极相连接的晶体管的漏
电流的影响。本发明减少了与液晶像素电极相连接晶体管的数量，减小
了漏电流，降低了闪烁。
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